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RON2501 (Kablosuz tartim cihazi)

Yiiksek sicaklik ortamlarinda calisan endiistriyel ving tartim sistemlerinin bu
sicak ortamlarda giivenilir bir sekilde islev gormesi icin 6zel niteliklere sahip
olmasi gerekir.

Ving tartim sistemlerinde en zor is dokme/erimis metal igeren dokiim potast veya
kepgesi tartimidir. Eger s6z konusu olan malzeme Celik ise, erimis metalin 1s1s1
1000° C (1800° C) asar ve ¢ok biiyiik direk 1s1 radyasyonu olur. Bu ortamda uzatma kablosu
ile caligan sistemlerde uzatma kablosunun saglam kalabilmesi ¢ok kii¢iik ihtimaldir.

Uzatma kablosu genelde uzaktan okuma kullanildigi zaman gerekli olmaktadir. Bu da
demektir ki ving tartimu yiik hiicresi ile biitiinlesmis biiyiik gostergeli olmalidir veya kablosuz
kumanda (RF) gostergeli tip olmalidir. Birinci segenek pek tercih edilmez zira kritik zamanlar
olur- ki, pota agirliginin okunmasi ihtiyact dogdugu an potadan yiikselen duman gostergeyi
orter ve agirhg okumak miimkiin olmaz. Bu gibi durumlarda RON 2501 dokiimhanelerde
sicak dokiim potasi tartimi i¢in ideal ¢ozlimdiir.

RON 2501 yiik hiicre i¢ 1s1sin1 gostergeye tasiyan Ozellikte bir yiik hiicresi (Loadcell) igerir.
Limit 80° C (175° F) dir. Pota tartim bolgesinde g¢evreyi saran 1s1 ise yiizlerce santigrat
derecedir. Yiik hiicre 1s1sinin artigini geciktirmek ve limit olan 80°C (175° C) ye ulagsmasini
engellemek i¢in 6zel fiber 1s1 koruyucu mevcuttur. Bu 6zel koruyucu yiik hiicrenin iginde R.F.
vericinin de yerlestirildigi elektronik boliimiinii kaplar ve 1s1 yiik hiicresindeki 1s1 artisini
geciktirir. Bu koruyucu sadece 1s1 artigini geciktirir, engelleyemez. Eger RON 2501 1s1
korumal: sistem 90° C (100° F) li bir ortamda uzun siire kullanilirsa, i¢ sicaklik 90° C (100°
F) ye ulasir, bu da sistemin ¢aligma 1s1 limitinin tizerindedir.

Ancak, sistem i¢ 1s1 limitine ulagsmayacak kadar kisa siireli olmak sart1 ile ¢ok daha fazla
isilarda da calisabilir, hemen ardindan mevcut olan en diisiik 1s1l1 ¢evrede sogutmay1 temin
etmek sarttir. Koruyucu kisim yiik hiicresinin i¢ 1sisin1 geciktirdigi i¢in sicaklik yavas yavas
diisecektir. Eger yiik hiicresi iyi havalandirmasi olan bir yere yerlestirilirse ( Ornek;
havalandirma karsis1), soguma orani artacaktir. Yapilmast gereken i¢ 1siin 80°C (175° F)
olan limitin altinda kalmasi i¢in sicak ortamda kalma siiresini kisa, sogutma siirecini uzun
tutma seklinde ayarlamak suretiyle bir devir yapmaktir. Bu islem sicak dokiim pota tartim
problemini ¢ozecektir. Is1 kalkan boliimii ayn1 zamanda yiik hiicresindeki elektronik bolimii
erimig metalden ¢ikan 1s1 radyasyonundan korumak i¢in metal plakadan olusan radyasyon
kalkan1 da i¢cermektedir.

Is1 etkisinde kalinan siire icinde kosullar: gelistirmek icin bazi yontemler:

e Is1 kaynagi ile yiik hiicresi arasindaki mesafe miimkiin oldugunca ¢ok olmalidir.
Bazi durumlar vardir ki yiik hiicresi ving kaldirma {izerine yerlestirilmistir.
Boylelikle mesafe 1s1 kaynagindan daha uzaktir ve yiik hiicre kalkani da daha iyi
konumdadir.

e Miimkiin olan durumlarda dokiimhane potasi direk 1s1 radyasyonundan korumak
ve ortam 1sisin1 azaltmak i¢in koruyucu ile kaplanmali/kapatilmalidir.

e Bazi durumlarda pottan erimis metal damlalar piiskiiriir. Yiik hiicresini korumak
ve erimis metal damlalarindan 1s1 kalkaninin 1sitmasini engellemek icin ve
ozellikle kalkana yapismasini engellemek icin uygun koruyucu kullaniniz.

Is1 kalkan1 500 °C (940° F) stirekli kullanim ve 600° C (1150 °F) kisa siireli kullanimlarda
olmak iizere (JT650G1) fiber malzemeden iiretilmektedir.



